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Источники  одиночных  фотонов  (ИОФ)  являются  одним  из  ключевых  компонентов
устройств  квантовых вычислений и  систем шифрования данных [1–3].  Эти  источники должны
обладать высокой яркостью,  быть фотостабильными и излучать фотоны в  узком спектральном
диапазоне.  К  числу  перспективных  ИОФ  относятся,  в  частности,  центры  «кремниевой
вакансии» (SiV) в алмазах, излучающие фотоны с достаточно высокой частотой (~105/с) в узком
(5  нм)  спектральном  диапазоне  на  длине  волны  738  нм  [4].  Для  дальнейшего  уменьшения
спектральной ширины и увеличения интенсивности излучения ИОФ связывают с различными
типами микрорезонаторов [5]. В данной работе мы изучили интеграцию одиночных SiV центров,
сформированных  в  наноалмазах  высокого  давления  и  высокой  температуры,  с
микроризонаторами типа «бычий глаз».

Разработана  техника  таргетированного  переноса  алмазных  наночастиц  в  центр
резонатора  с  помощью  зонда  атомно-силового  микроскопа.  Измерены  спектры  и  кривые
насыщения  ряда  алмазных  наночастиц  с  одиночными  SiV  центрами,  помещенными  в
микрорезонатор.  Определены  оптимальные  параметры  исследуемых  микрорезонаторов,  при
которых наблюдается усиление интенсивности флуоресценции одиночных SiV центров.

Эта работа поддержана Министерством Науки и Высшего Образования Российской
Федерации (договор № 075-15-2025-609).
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